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Conditions d'acceptation en 1 année Doctorat et de soutenance
Commission en Electronique et Microélectronique de PENIS

Par suite des 2 Proces-Verbaux de la Commission des Theses en EpE de I’ENIS du 23 Novembre
2020 et du 25 Avril 2022 :

Avoir au minimum un article premier nom SCOPUS. Si la Revue est sans APC (Article Processing
Charges) : une copie du courriel de notification de I’acceptation de 1’article sera suffisante pour
accepter le dossier et autoriser la soutenance. Si la Revue est avec APC, alors I’article devrait étre
accepteé et publié pour autoriser la soutenance.
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